
 

ᵀϖοṔ  

∏οṔ | ԀḠḵοṔ 

2020 11 04  

Ἷ ō688396.SHŎ 

Ṳ Τׅ ӫ в┐őѰ ₭ гῒ  

ϖ IDM Ѱ ὄ ▄ ¢Ἷ ᴈ║ϐ ῄ¡№ ¡

ᶿ ј י Ѱ ὄⅎ ő ᶳ Ѱ ᶚ͡ō Ṳ Τ

ׅ Ŏ¡ Ḏ ֞еᶳő № 3 6 ֒ ōἂῄ Ѱ

247 Ŏ¡2 8 ֒ ōἂῄ Ѱ 133 Ŏő ὒ 1 12 ֒

‌ ¢ 

5G ¡ ҉ᴈ י ᵟ ᵿ ֞וּ֣ Ṳ Τׅ ¢1Ŏ5G

ᾘ ᵟ¡ᴈ Ṳ ṍŠ ┼ ꜛ שׁ őựᴈ UPS ᴈ ṍ

ő ᴮṲ Τׅ ῝ ¢2Ŏ Ἢ ҉ Ҫ ᶢőᴈ

Ҭ¡ᴈᾙ¡ᴈ ⱦ ֮ ᾭҸᴈ וּ֣ IGBT ꜘᾭ MOSFET Ѹ ᴧ ¢

3Ŏ ᾙᾭ♠ӛ֢ ϐꜛҸ őϼ ῑᴈ ¡ еṲ Τׅ

῝ őṰⱦ¡ằḌ¡ẻ†¡ ᴈ י őIGBT ╫║ ¢ṧ

┼ yoleő ῄ 2023 IGBT&MOSFET ᾭ ꜘ ѵẵ ֚‏ 132

ō6 CAGR 4.05%Ŏ¢ṵṦᵊ 8 ֒№ Ѱ ₩ őѻ ᴨ֮μ ő

MOSFET ṵб ¢ 

‌ 12 ֒Ѱ őᴧ ῒ Ṳ ᶿјѰ ő в┐װ ֥Τׅ Ṳ

 ő ὄṲ Ѱ ὄв┐¢ṷ ҝ וּ Ọ ᵿ ИẆ

₅ἂוᶚ őᾐהҝ Ṱ ᾭᾺ ⅎ őῒ ḽỉ ¢ṷ

‌ 12 ֒Ѱ Š ᶿј ῒőṷ ᴧ ῒ ‌ᶿјᾘש¢

ṷ ỉו 6 ֒ SiC№ Ѱ Ѱő ᾐ Ṱⱦ¡

┼ ¡ ҉ᴈ י ¢ 

ṷ ỉ Ṳ Τׅ ▄ őѰ ӫ в┐ő Ѱשׁ 12 ֒ ᾭṲ

ᶿјѰ ő₭ г ῒѰ ¢ͼ֒ ṵб őMOSFET ᾔő

⅛ Ҫ ¢ Ѱ ᶢ¡ ⅛ ¡ҝϖ י‚ őṷ Ỹ

Ṳ Τׅ κҪ⁪ṍ ő№ κҪ ¢ ῄ
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¡Ἷ ©©ϖ IDM ῾  

1.1 Ѱ ὄ ▄ őṲ ֥Ṱ ֞  

Ἷ ᴈ ῑ║ϐ ῄ¡№ ¡ᶿ ј י Ѱ ὄⅎ Τו

ׅ ő ᶳ Ѱ ᶚ͡¡ Ḏ ֞еᶳő Ѱ ε+Ṳ Τׅ ¡

ӝḾ ἀ ⱦ ¢ṷ ∙ő ṉἿ♅ 1983 ҝ Šп

₅ἂוᶚ ᵿ ő ‌ҝ ỉ װ 4 ֒ἀ 6 ֒№ Ѱ őИ Ἢ ἂ

Ἷ♅ᴈ ¡ ỉἿ№¡ Ἷ♅Ὰי ỉΤׅ ¢2018 őṷ ỉΤׅ

װ ő ῑп IDM ו ¢ 

 

ṷ Ѱו ᶚ͡ Νꜘ ε+Ṳ Τׅ ¡ ӝḾ ἀ ⱦ ő Ἷ

Ἷ№¡ Ἷ ¡Ἷ ♅¡Ἷ ¡Ἷ Τׅ י ṷ ⅎ ő2018 ᾭ 2019

Τ őṲ Τׅ Ѱ ᶚ͡Νꜘ 90%¢ Ḏ Νꜘ ε+

Τׅ ▲ᶢ № ᶿ ј י ő Ἷ Ἷ¡Ἷ ͛ ¡Ἷ י♅

ṷ ¢ӽ őṷ ו ᴈ ő ▲ᵿ Νᾳᶿ Ὰ ¢ 

 

Ѕ 1şἿ ᵿ Ҡ 

 
וּ şṷ Ẩ őỉ ∏  

 

Ѕ 2şṷ  

 

וּ ş ẕ őỉ ∏  
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Ѕ 5şṷ Ṳ IC Ѱ  

Ѱ  Ѱ  Ѱ   

AC-DC AC-DC Ѱ  
ὔⱦ ¡ г ⱦ ¡ꜛ Ҹᴈ

 י

ᶮᴈ ¡Ṱ ⱦ

 י

LED ᴮ IC LED ᴮ  ᴮ ϊằ ᴮ  י
ὸ ¡ ᶮᴈ

¡Ṱ ⱦ  י

BMS IC ᴈẫ   κἹ ¡ ᵊ  י
ᶮᴈ ¡Ṱ ⱦ

 י

IC ᾬҝᴈ  78¡1117 י ő ᴮᴈ Ḡḵ 100mA-1A ᶮᴈ  י

Ҹᴈ IC 
Ҹᴈᵿ ἀ⁮ ⱦ ᴈ

ᾭᶚ͡ 
Ѱ Ḡḵ 100W ₱╒ ᴈ ӝ  ᶮᴈ ¡  י

ᴈᾙ ᴮ IC ᴈᾙ ᴮו ᾭ ꜘ Ṳ ꜘ¡ ᴮ¡֚ ᵘ ᴮי ᶮᴈ  י

Ṳᶢ IC Ṳ ᶢ֞  
AB Ṳᶢ¡D
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SOIᾘBCD¡MEMSיЂ ᾭ♩ ὄṰ őṷ BCDṰו Ὰ ỉΈ ¡MEMS

Ṱ Ὰ ỉ ¢ᵟ Ṱ ᵓ ᴈ ẫ ¡ ὸ ¡ ¡ ҉ᴈ ¡

ᶮᴈ ¡ ¡ ᴈ י ¢ 

2) 8 ֒Ѱ ṷ Ѱ őε+ẁё ἀ MOS¡ẁё ἀ

SBD¡ Ϧ MOS¡Ҁ₅ MOS¡IGBT¡GaN Ṳ י  Ὰ őѰ

Ṳ Τׅ ICő ᶮᴈ ¡Ṱⱦᾭ ҉ᴈ י ¢ 

 

ᶿ ј şṷ ἀ ᶿו Ѱ ő ᶿ 62 ♄ő ӝ ᶿјᾺ ᾘ

ӓ őбᵎ▲ᵿ ᶿ Ὰ ¢ṷ Pep Innovation Ṿ ᴈ ő

ᵿ Νᾳᶿ Ὰ ő Ә ♩Ἴ ⁶ᵍőṷ ὒ Ọ ₀ ᴈ ҉ᾳ

ᴈ ᶿ ѵő וּ Ọᶿ ֣ᴮ Ѱ ₭ ṍᵊ ѵ¢ 

 

şṷ Ѱ ő Ѱ 2.4 ꜘ¢ṧ┼ ỉΤׅ

ᾀ ῄő ỉ ῑṷ Ѱằ Ѱ ő2018 ṷ ỉ ằ

Ξ ᵭו 27%ő װ ¢ 

 

Ѕ 7şṷ Ꞌ 

Ḏ

 
Ѱ  Ṱ  

2018  

Ѱ Ꞌ 

№  

3 6ôô  Analog¡BCD¡MEMS¡DMOS¡Power Discrete י Ṱ  247  

1 8ôô  Advance¡BCD¡Analog¡DMOS י Ṱ  73  

1 8ôô מ  ẁё MOS¡ Ϧ MOS¡Ҁ₅ MOS¡SBD י Ṱ  60  

ᶿ ј  

ј Ѱ  ¡ ¡ ᾋἂ ἀᶳ јי  Ṱ  199  

ᶿ Ѱ  QFP¡QFN¡PQFN¡FC-QFN¡TSSOP¡SSOP¡MSOP¡IPM ᶿי Ṱ  62 ♄ 

ҝ ј Ѱ  ¡ ¡ ᾋἂ ἀᶳ јי  Ṱ  69 ♄ 

 Ѱ  ằ Ν Ѱ 2.4 ꜘ 

וּ ş ẕ őỉ ∏  

 

Ξ ᵭו
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Ѕ 8

ş
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Ѕ 10şἿ ṷ Ꞌ 

 

וּ ş ẕ őỉ ∏  

1.4 ₅ẅҪ Ḳ ő г  

 

Ṳ ṍᵇ⅛ ő↨ ֞ḉ Ѹ¢ Τׅ 2019 ᾼᵇᴘ ő ᾙ

б⅛ őṷ 2019 Ḏ Νꜘו№ Ὼ ő

Ϡ ‚ 8.42%ő 57.43 ¢2020 Τ ő₴ẫ őṷ ᾘ‌ᾭ

ῑ─ווּ֣ ᶮᴈ ῒő 30.63 ő Ϡ Ѹ 16.03%¢ ᾼᵇő

ṷ ֮ᾼ 18.26 ő Ϡꜛ Ѹ 22.37%¢ ⱦ׆ה ő ᾼ

ᵇ ᾥ Ή ¢ṷ 2020 Τ ἀװ ᾼᵇᶳЈ Ẹ ↨ 4.03¡2.84

ő Ϡ֞ḉ Ѹ 145.27%¡169.14%ő↨ г 37.5%ő ᶚ ה

Ѹő ᶚ ő Ḏ Ѱ Ϡ֞ḉ ¢ 

 

Ѕ 11şṷ Ꞌ  Ѕ 12şṷ Ẹ ↨ Ꞌ 

 

 

 

וּ şWindőỉ ∏  
 

וּ şWindőỉ ∏  
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Ѱ ᾭᶚ͡ Ϡ ő ₅ẅḲ ¢2016 2019 őѰ ᾭᶚ͡ Ϡԅ

30% 44%¢Ѱ ᾭᶚ͡ ṍ Ḏ ő ₅ẅ ὄ

ἂ г ṍ¢2019 ᾬҝᴈ ⅛ ᵇמő ‚ő2020 őוּ

έḢő Ḏ Ѱ Ϡ őẘᴧҝϖ Ὼ ő г ¢

ṷוּ бᵎ₭ IGBT¡װ ֥ὄἂ Τׅ י Ѱ ἀ ᵿő ầ Ҫ

ᶢőѰ ₅ẅ‏₭ гḲ ¢ 

 

Ѕ 13ş ᶳ  

 ō Ŏ Ϡ  

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Ѱ ᾭᶚ͡ 25.2 26.8 23.4 44.1% 42.9% 39.9% 29.5% 34.0% 19.6% 

Ṳ Τׅ  22.7 24.2 20.7 39.8% 38.7% 35.3% 28.5% 33.8% 17.7% 

ӝḾ  1.4 1.4 1.0 2.4% 2.2% 1.7% 43.4% 40.4% 39.2% 

ⱦ  0.9 1.0 1.3 
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Ѕ 16şṷ ᶮ Ꞌ  Ѕ
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Ѕ 18ş2017-2023 IGBT&MOSFET ᾭ ѵẵ ō͝ ő Ŏ 

 
וּ şYole 2018őỉ ∏  

 

2.1 5G ‌ ֞וּ֣ Ṳ Τׅ  

5G ᾘӓ ‌ו ῒ ᵓṲ ו  ő Ṥᶚ ş 

1) 5G ֥ᵓ ┼ἀ ו ֞ḉ Š 

2) 5G ᾘ ῒŠ 

3) ֞ẵ Ṳ Τׅ ῝ ύ ӝ MIMO  

4) ῄ ┼ ѵ¢ 

 

Ѕ 19ş5G ᾘ ῒ Ṳ    

4 )
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Ѕ 27ş2018-2024 ϼ ѵẵ ō͝ ὃᶳŎ 

 
וּ şYoleőỉ ∏  

 

װ ֥Τׅ к Ṳ   ֞ḉ ὄ ᴈ ¢ ᶦ ו SiC Ѱ ő1200V SiC ᵽᾨ

ẫἀ 650V ꜛ IGBT ҝו T Vienna ᶚ͡őῒ 1200V SiC MOSFET ẇ UPS

׆֚ 70kHz ṍ▲ầו ἀ ṍו98% ¢ 

 

ῄ וּ֣ ѵ¢ ῄ п ᶳ ѵ¢

�ä
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2.1.2 5G ᾘ ‌ ֣ᴮᴈ ῝  

5G ṵṪꜛוӝ ᵇő ו ‏ ṍ ב őԅᵷ ᶅϴ ו

ᾀ‏ Ỳו ōᾱ Ọ ͖ ו Ŏ‚מő₆╨Υᶅ≤ ş ‌ᾘ ῒ

Ḡḵ¢ 

 

ἡᾘ ј ş ♠ е ו 5G ᵍ 3.3GHz~4.2GHz¡

4.4GHz~5.0GHz¢ṧ┼ ᴮ őӝ ╒ ἀ ҝᶑϠő 2.3GHz ו 4G ᾘ

Ỳӝ Τ↑ Rő 3.5GHz¡4.9GHz ו 5G ᾘ Ỳӝ Τ↑ᶳЈ 0.66R¡0.47Rő

ὔ וּ 4G ᾘ Ḡḵו ᾜő 1.5~2 5G ᾘ  ¢Ḡḵוּ

 

Ѕ 28ş ỉ ֞ Ҫו 5G ᵍō1GHz=1000MHzŎ 

 5G ᵍ ֣ꜜ 5G ᵍỲ 

ỉ ᴮ 2515MHz~2675MHz 160MHz n41 
 4800MHz~4900MHz 100MHz n79 

ỉᴈ  3400MHz~3500MHz 100MHz n78 

ỉ  3500MHz~3600MHz 100MHz n78 
וּ şṰ еőỉ ∏  

 

Ѕ 29şб Ỳ ӝ Τ↑ј  

2.3GHz 3.5GHz 4.9GHz 26GHz 29GHz 

R 0.66R 0.47R 0.09R 0.08R 
וּ şỉ ᴈ ј őỉ ∏  

 

2020 ֞ 5G ἡᾘ ‌ Ђ 50 őṧ┼ 4G ᾘ ‌ו ₭ᵇőκ Ẍῄ

2021/2022/2023/2024 ᶳЈ 5G ᾘ 100/80/60/40 ¢ 5G ἡᾘ

4G ᾘ ⁮₱ő 2024 ׆֚ר 350 ¢ 

 

Ѕ 30ş5G ᾘ јō Ŏ 

 
וּ şṰ еőỉ ᴈ ј őỉ ∏  

 

ᾘ ӊᴈ Ṳ ṍ ᴈ ¢ 5G п Massive MIMO Ὰי ő
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5G ᾘ ᴈ ║ ֞Ṳ ἀṍ ő₭ᵷ MOSFET ᾑ IGBT ựמ¡ Ự¡

ᴧ ṍ¢ӑӽ őꜜ₰֣Τׅ Ṳ ▲ầ GaN № ẫἀ SiC MOSFET ṍ▲

ầᴈ ו Ṥ ו ↑¢ 

 

Ѕ 31şб ᾘ ựᴈ ᵓϠ 

 
וּ şἿ őỉ ∏  

 

5G ᾘ ו ῒ Ẫוּ֣ו ᾘ ᴈ ו ῒőԅᵷ ᵓᴈ ¡ ϼ¡

ϼ ᴈי ϼὔἀⱦ ו MOSFET ¢ ᶚ ő5G ᾘ п ו Massive MIMO Ὰי

ő ṍ ᵓṲ   ו őԅᵷ ῝ őṧ┼ ᶦ őMassive MIMO

Ṳ  ῝ 100 ő ӝ ו 4 ύ¢ 

2.2 ҉ᴈ Ѹ ᵿ őIBGT ᾭṍ MOS ẫҪ Ѹ 

҉ ő ỉ ҉ ѵ ᶦ ₭¢┼ ѵ ᾭ ᾀ ῄő

ᴈᴮ҉ ҉ Ϡו ԅ 2015 ו 2% Ѹ 2019 ו 5%ő

҉ бᵎ ¢2011 ỉ ҉Ѱ ₫ 8000 ő׆ 2017 Ѱ ֚ 79.4

ő ỉ ҉Ѱ Ϡ 2.7%¢2018 ỉ ҉ ֚ 126

 

G
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҉ᴈ ὄᴪ᷄ őṲ   ᵿ֞וּ ᾙ ¢ᴈᴮ ҉ ӝ ҉ ₅ẅ ֞

ו Ј ᴮ ἀ ṵ őᴈᴮ ҉п ᴈҬ¡ᴈᴮᾙ¡ⱦ ᴈי ¡

ᴈ ầ ϐ ֥ ו ᾙ¡ ¡ϼ ¡ᾏἽ ¡ ԑὄ ὄ ő֞ḉי

҉ Τׅ ϐ ¢ 

 

ṧ┼ ᶦ ő ╫ ӝ ҉ Τׅ  ῝ 355 őᵷӱᴈᴮ ҉/ᾋἂ

ᴮ ҉ Τׅ  ῝ 695 őᾶἬ Ѹ ύ¢ Ṳ   ῒ ő

ӝ ҉ ᴮ ӝ ֮҉Ṳ Τׅ  ῝ 17 őӱᴈᴮ ҉/ᾋἂᴮ

҉ 265 ő ῒ₱ 15 ύ¢ 

 

Ѕ 34şб ҉ ╫Τׅ ῝ ộ   Ѕ 35şṲ   ᴈᴮ ҉ ו  

 

 

 
וּ ş ᶦ őỉ ∏  

 
וּ şϠ őỉנ ∏  

 

҉ Ј ӝ ҉ Ỹ Ὰו ş“
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Ѕ 37ş ᴈᾙו҉ ᴮ   Ѕ 38ş ᶦ ᴈᾙ ᴮⱦ  

 

 

 

וּ ş ᶦ ¡ỉ ∏  
 

וּ ş ᶦ őỉ ∏  

 

ᴈҬşᴈҬẫ ᴈᴮ ҉ầ Ὰ ő ᵓ ᴈҬ ₭ ͛ ῢⱦᾭ ẫ

¡ ṍ ᴈҬ ¢ ᴈҬᴈ ῄ ℮ᵇбᵎ ṍőᴈҬṰ Ὰ Ṫῒ ₭ő

Ҹᶢᴈ Ṫῒ őᴈҬẫ Ṫṍј ℮ᵇ¢ӽ ᴈҬו ő

ᴈҬẫ ♠☼ ἀ͛ ầ ¢ 

 

Ѕ 39şᴈҬẫ Ṳ   Ѕ 40şᴈ ⱦ ֮ ҝᾭ  

 

 

 

וּ ş ҉ᵿ őỉ ∏  
 

וּ ş צּ őỉ ∏  

 

ᴈ ⱦ ֮ ş
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Ѕ 41ş EV/HEV ѵᵓṲ ו Ѹō Ŏ 

 

וּ şYoleőỉ ∏  

 

IGBT ꜘ וּ ҉ő ѵẵ Ҫ ¢ Ṱ ⱦ ᾭ ᴮὄ

Ỹו  őIGBT ᴈᾙ⁹ ¡ẻב† ¡ ᴈ ¡ י҉ ᵟ ᴻ

¢ṧ┼ᾬΧ ő2018 IGBT Ϡ ו֞ ҉őϠ

֚ 31%¢┼ HIS Markitő2017 IGBT ꜘ ѵ 47.9 ő┼ Yole јő2019

IGBT ѵẵ ׆֚‏ 50 ő2020-2025 CAGR Ҁ 5%¢ 

 

Ѕ 42ş2018 IGBT ѵ Ϡ  Ѕ 43şIGBT ѵẵ јō Ŏ 

 

 

 

וּ şᾬΧ őỉ ∏  
 

וּ şYoleőỉ ∏  

 

IGBT ҉Ỹ ő Ᵽῦ֞¢ ᾀ ו׆ ҉ ֞еᶳ ᴈ

ᾶἬ ҉ҝϖו 50%őִ ᴈҬᾪ

ѿ ¢
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Ѕ 48şMOSFET ҉ ו  

 
וּ şDidodesőỉ ∏  

 

 

2.3 ᶮᴈ ¡ῑᴈ¡Ṱⱦיᵟᴄᵿ őṲ   Ẳᶗ 

ᵊꜛҸ MOSFET ¢ ᶚ ő ᾙ¡♠ӛ֢ ϐיᵓꜛҸו

ᵓѰ Ṳ ő ῒŠ ᶚ őiPhone 12 б Ђ Ҹᴈ ő

Ѱ ѵ ⱨ¢┼ BCC Researchő2017 Ҹᴈ ѵẵ 85.49

ő ꜛҸ 20%ő ῄ 2022 ꜛҸ ѵẵ ׆֚‏ 27.4 ő Ϡ 24%¢

ᾙꜛҸ MOSFETő MOS Ҹꜛו ẇῺ   ő‚מҝϖő

ᵋ▲ᵿ ¢Ἷ Ҁ₅ו MOS   ᾭẁё MOS Ѱ ẇ ᾙꜛҸő

¢ 

 

Ѕ 49şꜛҸҸᴈ Ѧ₆  Ѕ 50şꜛҸ ѵẵ ᾭ Ϡō Ŏ 

 

 

 

וּ şҸᴈ őỉ ∏  
 

וּ şBCC ResearchőͫỐ♅Ὰ ẕ őỉ ∏  
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ϼ ῑᴈּ֣וṲ Τׅ ¢ϼ ῑᴈ║ ⁹ ¡ ימ ᴄőϼ Ᵽᴘ

ᾙб ᶎ▲ ő♠⁹ 15%-30%Š
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Ѕ 57şặ ΌֿѤԅ 12 ֒ ׆ 8 ֒ 

 

וּ şỉ ∏  

 

֑Ӕᾴ 12 ֒Ѱ ő Ѱ ▲ӊ 2020 ¢ ֑Ӕ ¡ṍ ᾪ ¡

ᾘ֣ ő12 ֒ặ 2001 Ҫוּ őṧ┼ SUMCO ῄ 2019

12֒ặ ו 602 / ¢֑ Ӕ ᵓ12֒№ ו ֞őṧ┼DRAM 

EXCHANGE ו ┼ő2019 DRAM ᵓặ ו 120 / őNAND

190 / ő֑Ӕ Ϡ₱ Τ¢12 ֒Ѱ ⱨᾑ֞שׁ‏ő2023 ׆֚ 200 /

¢ 
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ᵿő ε+ SiC ἀ GaN ֥ЅוṲ Τׅ  ¡Ṳ ᶳ  ᾭ ᾭ

ṍᵊṲ IC¡MEMS ӝḾ Ѱ ו ᵿ¢װ ֥Τׅ ᶚ ṷ ₭ 650V ặ

ᾘ GaN  ¡SiC JBS  ἀ SiC MOSFET Ѱ ו ῄἀṰ Ὰ ᵿṰ ¢ṷ ỉו

6 ֒ SiC № Ѱ Ѱő ѵ ᶢ 1200V ἀ 650V Ṱ SiC

ᾘᵽᾨẫṲ  Ѱ ¢ 

 

Ѱ ИẆᾭ ἂ¢ṷ ҝ őוּ ἪᵓἿ ♅ ¡Ἷ№ᴈ ₭י ИẆ ἂőε

+ 2017¡2018 ҝᵓ Ἷ ו Ẇἀ ἂő Ọ ᶚו ꜛ ᾐה ῄᾭṰ

Ὰ ő₭ г ṷ I
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Ѕ
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